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摘要(译)

提供了一种薄膜晶体管阵列基板及其制造方法和使用该基板的液晶显示
器。阵列基板包括阵列基板基板，薄膜晶体管（TFT）阵列层，彩色滤
光片层，像素电极钝化层，通过通孔与TFT阵列层连接的像素电极以及
设置的图案化凹陷微结构在滤色器层的表面上。因此，在不增加制造成
本的情况下，通过形成通孔的掩模在滤色器层的表面上形成图案化的凹
入微结构，使得通过色阻的处理和随后的像素的高温处理产生的挥发物
电极钝化层完全释放，避免气体残留，消除后期产品产生气泡的可能
性，提高产品质量。
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